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1. 기술의 개요 

a-Si PEDOT: 
PSS 

CNT Graphene 

Mobility(@RT) 
(cm2/Vs) 

1x105 2x105 

Resistivity 
(ρ)(Ωcm) 

1.6x10-6 1.0x10-6 

 

Bandgap (eV) 1.1-
1.4 

0.5-1.0 0-0.3 

Thermal 
conductivity 

(W/mK) 

3000-
3500 

5300 

Young’s modulus 
(Tpa) 

1-2 1 

Jmax (A/m2) 106 108 

t
m

q
*



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Graphen.jpg


1. 기술의 개요 



XRD/TEM/FT-Raman 

3. 본 기술의 개발 상태 



3. 본 기술의 개발 상태 

Absorption/quenching 



3. 본 기술의 개발 상태 

UV PV/band diagram 
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 ZnO-graphene QD : 2 mg

 ZnO-graphene QD : 3 mg

 ZnO-graphene QD : 4 mg

ZnO

Normal OPV 
(P3HT:PCBM) + (ZnO-graphene) 

3. 본 기술의 개발 상태 



4. 본 기술의 특징 및 차별점 

선행기술 기술요약 본발명과의 비교 

기존 특허 
(제목,특허번호) 

Fushan Li1,  
Sung Hwan Cho1,  
Dong Ick Son1,  
Tae Whan Kim1,a,  
Sun-Kyun Lee2,  
Yong-Hoon Cho2,  
and Sungho Jin3 

APL.94, 111906 (2009) 
 

UV photovoltaic cells based 
on conjugated ZnO 

quantum dot/multiwalled 
carbon nanotube 
heterostructures 

 

QD와의 접촉 면적넓힘 
(CNT--graphene, C60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 V, 231 μA/cm2, 0.24,  
and 1.14% 



5. 관련제품의 시장현황 및 규모 

글로벌 태양광시장은 2009년 10기가와트(GW) 시대를 맞이한데 
이어 올해 20GW 시대가 열릴 전망이다. 머지않아 태양광발전 산
업이 메모리반도체 산업 규모를 추월할 것으로 예상된다. 우리나
라 태양광산업은 지난해 폴리실리콘, 모듈 등 전체 매출이 6조
5241억원으로 전년보다 2.5배 성장했다. 
 
올해 전 세계에 설치될 것으로 예상되는 태양광발전 설비는 
20GW다. 기당 1GW 크기인 원자력발전소 20기를 짓는 것과 맞
먹는 규모다. 이를 금액으로 환산하면 330억달러에 달한다. 지난 
2009년 335억달러를 기록한 메모리반도체 산업 규모에 근접한
다. 이와 관련, 유럽태양광산업협회(EPIA)는 태양관산업이 522억
달러 규모로 올해 메모리반도체 시장(470억달러)을 넘어선다는 
전망치를 내놨다. 
 
또 영국 신재생에너지 전문 시장조사기관 IMS리서치는 올해 글
로벌 태양광시장 규모(모듈 설치)가 20.5GW로 17% 성장할 것으
로 내다봤다. 국내 신재생에너지 전문 시장조사기관 솔라앤에너
지도 지난해(16.5GW)보다 21% 성장한 20.1GW로 예상했다. 
 
(2010년 자료) 


